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A tecnologia bifacial permite a coleta de energia adicional da
parte traseira(ate 30%)

30 anos de vida util traz 10-30% de geracdo de energia
adicional em comparagdo com o médulo convencional P-type

A célula solar N-type ndio possui LID
naturalmente, o que pode aumentar a geracdo de energia

Excelente desempenho de baixa irradiéncia

Melhor retencéo de luz e coleta de corrente para melhorar a
poténcia e a confiabilidade do médulo

O menor coeficiente térmico de energia lider da indUstria

K" Projeto elétrico otimizado e menor corrente de operacdo para reducdo
[ 1°] da perda de pontos quentes e melhor coeficiente de temperatura
T Certificado para suportar:
EEN  corga de vento (2400 Pa) e carga de neve (5400 Pa) SEGURO DE DESEMPENHO
Teste EL triplo de 100%, permitindo uma redugco notdvel da N\ - §=: FEFE
taxa de rachaduras ocultas dos modulos . i ‘ Munpllch BF e
CERTIFICADOS ABRANGENTES GARANTIA DE DESEMPENHO LINEAR

Standard module linear performance warranty

99.0%
I N-type high efficiency half-cell mono module
linear performance warranty

; '
87.4% T e

1ISO 9001: Sistema de Gestdao da Qualidade
1SO 14001: Sistema de Gestao Ambiental Padrao -
IS0 45001: Sistema Internacional de Avaliacdo de Saude
e Seguranca Ocupacional Padrdo o ! s 10 18 » » ®
SA8000:  Sistema de Gestdo de Responsabilidade Social de ‘|5 30 0 40
de versdo 2014 anos : anos i . %
B Qualidade do produto Garantia de Degradacdo anual

e garantia do processo :  poténcia linear



CARACTERISTICAS ELETRICAS

’ I 0 células

Modelo de médulos

Poténcia maxima — P, (W)

Tensao de circuito aberto — V, (V)

Corrente de curto-circuito — I (A)

Tensdo de poténcia maxima — Vi, (V)

Corrente de poténcia maxima — I, (A)

Eficiéncia do médulo — n,, (%)

US-BGH55(580)

US-BGH55(585)

US-BGH55(590)

US-BGH55(595)

SIc
595
42.19
17.79
35.12
16.95

NMOT

454.2
39.53
14.59
32.84
13.83

US-BGH55(600)

US-BGH55(605)

SIc NMOT

580 442.6

41.95 39.31

175 14.35

34.86 32.59

16.64 13.58
22.2

SIc NMOT

585 446.4

42.03 39.38

17.6 14.43

34.95 32.68

16.74 13.66
22.4

SIc NMOT
590 450.2 :
42.11 39.46
17.69 14.51
35.04 32.76
16.84 13.74
22.6

22.8

SIc NMOT
600 457.9 :
42.27 39.61
17.88 14.66
35.2 3291
17.05 1391
23.0

SIc NMOT

605 461.6

42.35 39.68

17.97 14.74

35.28 32.99

17.15 13.99
23.2

STC (Condigdes de Teste Padr&o): Irradiéincia 1000 W/m?, Temperatura da Célula 25 °C , Espectro em AM1,5
NOCT (Temperatura Nominal da Célula de Operacao): Irradiancia 800W/m?, Temperatura Ambiente 20°C , Espectro em AMI.5, Vento em 1m/s

CARACTERISTICAS ELETRICAS COM BIN DE POTENCIA DIFERENTE (REFERENCIA A 13.5% DE RELAGAO DE IRRADIAGAO)

Poténcia de Pico (P, (W) 638 643 649 654 660 665
Tensdo MPP (V) (V) 41.95 42.03 42.11 42.19 4227 4235
Corrente MPP (I,,) (A) 19.25 19.36 19.46 19.57 19.67 19.77
Tensdo de maxima poténcia — Vy, (V) 34.86 34.95 35.04 35.12 352 35.28
Corrente de Curto-Circuito — I, (A) 18.3 18.41 18.52 18.65 18.76 18.87
CARACTERISTICAS ESTRUTURAIS PARAMETROS OPERACIONAIS
Dimensdes do modulo (L*P*H) 2384 x 1096 x30 mm Tolerancia de poténcia (W) (0,+5)
Peso 33kg Tens3o méxima do sistema (V) 1500
Célula 110 células, N-type monocristalino Corrente nominal maxima do fusivel (A) 35
Superstrato r\e/ivdersotirrﬁfeor:%i% ?ggliéappaennstgéigo Temperatura de operagdo atual (°C) -40~+85 °C
Carga mecanica 5400 Pa/ 2400 Paxo
Substrato Vidro Refor¢ado pelo Calor
Frame Liga de aluminio anodizado (prateado/preto)

Coeficientes de Temperatura

Caixa de Jungdo IP68, 3 Diodos de Bypass

Fio de saida 4.0 mm? Coeficiente de temperatura (P,..) -0.24 %/°C
Cabo de saida 300mm/1200mm ou comprimento personalizado Coeficiente de temperatura (V,) -0.22 %/°C
Conector MC4 original Coeficiente de temperatura (I +0.047 %/°C
Especificagdo da embalagem 35 pecas/palete; 700 pecas/40'HQ Temperatura nominal da célula de operagéo 43+2°C

DIMENSOES DO MODULO (MM)
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Curvas de corrente-tenséo e poténcia-
tensdo (605W)

Dependéncia de temperatura de
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Tenséo (V) Temperatura da célula (°C)

* A toler@ncia ndo marcada é de 1 mm
Comprimento mostrado em mm

Universun Technology Co., Ltd

* Os parametros técnicos contidos nesta folha de dados podem apresentar variacées dependendo da regido. A Universun nio garante sua total
precisio. Devido & inovacio, pesquisa, desenvolvimento e aprimoramento continuos dos produtos, a Universun reserva-se o direito de ajustar
as informagGes contidas nesta folha de dados a qualquer momento, sem aviso prévio. Recomenda-se que os clientes adquiram a versdo mais
recente desta folha de dados e a incorporem como um componente intrinseco do contrato legalmente vinculativo ratificado por ambas as partes.
Atradugdo em chinés (ou em qualquer outro idioma) desta folha de dados serve apenas como referéncia. Se houver alguma discrepancia entre a
versdo em inglés e a versdo em chinés (ou em outro idioma), a versdo em inglés prevalecerd

/ Room 257, No.7 Factory Building, Fuyang Industrial Square, Fuyuan Road,

Chengyang Street, Economic and Technological Development Zone, Xiangcheng
District, Suzhou City, Jiangsu Province, China.of this data sheet s for reference
/ only. Ifthere is any discrepancy between the English version and the Chinese

version (or other language versions), the English version shall prevail
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